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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:

Temas Selectos de Materiales Avanzados

IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA

MODALIDAD: Curso
TIPO DE ASIGNATURA: Teobrica
SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE: Séptimo - Octavo
CARACTER DE LA ASIGNATURA: Optativa
NUMERO DE CREDITOS: 7
SEMANAS
HORASA LA 2 i TOTAL DE
) 5 | TEORICAS: 2 | PRACTICAS: 3 | DE 16 ; 80
SEMANA: CLASES: HORAS:
SERIACION: Si () No ( X) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
ASIGNATURA ANTECEDENTE: Ninguna
ASIGNATURA SUBSECUENTE: Ninguna

OBJETIVOS GENERALES:
Al final del curso, el alumno sera capaz de:

Actualizar los conocimientos sobre nuevos materiales con alto potencial de uso

para aplicaciones en ingenieria de vanguardia especializada.

INDICE TEMATICO

HORAS HORAS
UNIDAD TEMAS TEORICAS | PRACTICAS

1 Materiales Nanoestructurados 10 16

2 Materiales compuestos 11 16

3 Materiales Conductores, 11 16
Semiconductores y superconductores

eléctricos
TOTAL DE HORAS TEORICAS 32 0
TOTAL DE HORAS PRACTICAS 0 48
TOTAL DE HORAS 80
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CONTENIDO TEMATICO

1. Materiales Nanoestructurados

1.1. Dimensiones nanométricas.

1.2. Hidréxido de doble lamina (nanoparticulas de 6xidos mixtos).
1.3. Materiales masoporosos (de silice y carbono).

1.4. Aplicaciones y propiedades de los materiales nanoestructurados.

2. Materiales compuestos

2.1. Antecedentes.

2.2. Lamatrizy sus propiedades.

2.3. Tipo de matrices: polimérica, metalica y ceramica.
2.4. Elrefuerzoy sus propiedades.

2.5. Procesos de los materiales compuestos.

2.6. Aplicaciones.

3. Materiales Conductores, Semiconductores y superconductores
eléctricos

3.1. Laconduccion eléctrica.

3.2. Teorias de la conduccion, semiconduccién y superconduccion.
3.3. Los materiales ceramicos en la semiconduccion.

3.4. Elsilicio, base de la semiconduccion en las celdas fotovoltaicas.
3.5. Procesos de las celdas fotovoltaicas.

3.6. Aplicaciones.
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SUGERENCIAS DIDACTICAS RECOMENDADAS PARA IMPARTIR LA

ASIGNATURA

SUGERENCIAS DIDACTICAS

UTILIZACION EN EL

CURSO

Exposicion oral v
Exposicion audiovisual v
Actividades précticas dentro de clase

Ejercicios fuera del aula v
Seminarios v
Lecturas obligatorias v
Trabajo de investigacion v

MECANISMOS DE EVALUACION

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EVALUAR EL

UTILIZACION EN EL

PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE CURSO
Examenes parciales v
Examen final v
Trabajos y tareas fuera del aula v
Exposicion de seminarios por los alumnos v
Participacion en clase v
Asistencia v

PERFIL PROFESIOGRAFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

LICENCIATURA POSGRADO AREA AREA
INDISPENSABLE DESEABLE
Quimica Ciencias Materiales
Quimicas

Con experiencia docente
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